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Zavér: Informaci ohledné kapacity MOSFET tranzistoru jsem také hledal v ,,oficialnich* skriptech.
Opcét velmi strucné se zde hovoti o tenké vrstve, kterd tuto kapacitu zptisobuje, a jejim ochuzovani
(poklesu kapacity), ke kterému dochazi pfi rastu napéti. Hodnot také neni v tomto ptipadé
dostate¢né mnozstvi, ovSem zlom v pfimce piicitdm prave ocekdvanému poklesu, tedy vychozi
predpoklad potvrzuji.



